ONCU et réalisé par Esart,
le E150S2 répond, de par
ses caractéristiques aux exi-

gences des amateurs de Hi-Fi les
plus difficiles en matiére de techni-
que et d’esthétique.

DESCRIPTION
DE L’APPAREIL

La face avant comporte de la
gauche vers la droite :

— Un sélecteur d’entrée a dou-
ble commande, verrouillage, qui
permet de choisir la modulation
séparément sur chaque voie, ce
qui est original.

La partie haute du bouton cor-
respond a la voie de droite, la
partie basse a la voie de gauche.

— Une touche assure la com-
mutation des PU magnétiques.

@ PU magnétique 1, touche sor-
tie.

@ PU magnétique 2, touche en-
fonceée.

— Une touche mélange les voies
gauche et droite lorsqu’elle est en-
foncée.

— Un reglage de puissance uni-
que.
— Un réglage de balance, la

position médiane correspondant a

P’équilibre des voies gauche et

droite.

— Un réglage de sensibilité du
premier étage préamplificateur.
Cette commande n’agit que sur
les entrées PU magnétique - PU
céramique et Micro.

— Réglages de tonalité «gra-
ves » et «aigues» séparés pour
chaque voie.

— Un commutateur a 5 touches
permet les fonctions suivantes :

@ Filtre passe-bas, qui atténue
considérablement le bruit de sur-
face des disques usagés.

@ Filtre passe-haut, qui atténue

- le bruit mécanique de la platine,
désigné par rumble.

® Un correcteur physiologique
pour écoute a bas niveau. Ce cor-
" recteur permet lors d’une écoute
a faible niveau de relever les bas-
ses. Il tient compte des courbes
Fletcher relatives a la courbe
moyenne de 'oreille humaine aux
differentes fréquences en fonction
de la puissance.

@ Une touche qui coupe le pre-
mier groupe de HP en position
relevée.

® Une touche qui coupe le
deuxiéme groupe de HP en position
relevée. .

Les deux groupes peuvent fonc-
tionner simultanément :

— Un sélecteur a 5 positions
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sui-

combinaisons

permet les
vantes :

@ Position stéréophonique

@ Position stéréophonique in-
versée

@ Position monophonique gau-
che, la voie gauche est reproduite
sur le canal droit.

@ Position monophonique droit,
la voie de droite est reproduite sur
le canal gauche.

@ Position « Mélange », on aura
la somme des deux voies sur cha-
que enceinte.

— Une touche « marche-arrét ».

— Une prise Jack pour écoute
au casque.

— Une touche monitoring qui
permet I’¢coute soit de la modu-
lation en provenance de la source
sélectionnee, soit la modulation
aprés enregistrement.

— Une série de voyants com-
mandés par le sélecteur de fonc-
tion indiquant par quel préampli-
ficateur sont alimentés les amplis
de puissance.

LA FACE ARRIERE
COMPORTE :

Le cordon secteur, une prise
de terre, le sélecteur de tension
secteur, un porte-fusible secteur,
deux prises femelles pour les haut-
parleurs HP 1, un distributeur a
vis pour la deuxieme série de
haut-parleurs (HP 2 droit et HP 2
gauche).

Les prises d’entrées se trouvent
sous l’appareil ainsi que les reé-
glages du niveau d’entrée PU cé-
ramique et radio.

Cette description de [I’Esart
E15082 permet de se rendre
compte de la multitude de possi-
bilitées de fonctionnement grace
aux nombreuses commutations
utilisées.

PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT

Le schéma de principe permet
de suivre les différents étages de
I’Esart E150S2. Le commutateur

d’entrée sélectionne I'une des cing
sources. Un condensateur de
470 nF sert de liaison et transmet
Ja modulation a la base du pre-
mier étage équipé d’un 2N2924,
transistor NPN au silicium. Ce
transistor est en liaison continue
avec un deuxiéme 2N2924 monté
en émetteur follower, c’est-a-dire
avec sortie sur ’émetteur. La liai-
son de cet émetteur au troisiéme
¢tage se fait par un condensateur
chimique de 10 uF, le négatif étant
orienté vers la base de Q,/2N2924.
Ce transistor est monté en émet-
teur commun, le collecteur est
chargé par 15 kQ et la polarisation
de [Pémetteur se fait par une
2,2 kQ découplée par un conden-
sateur chimique de 150 uF.

Entre le collecteur de Q, et
I’émetteur de QA, nous trouvons
les classiques réseaux de contre-
réaction, leur mise en service
s’effectue par le commutateur d’en-
trée.

Nous remarquons que pour les
entrées Micro et PU céramique,
la contre-réaction est linéaire et
quelle s’effectue par la résistance
R,

Pour Ientrée PU magnétique,
nous trouvons le réseau de contre-
réaction RIAA formé des éléments
22 nF -33kQ - 6,8 nF et 12 kQ.

Un condensateur chimique de
5 uF sert de liaison entre le collec-
teur de Q, et I'extrémité d'un po-
tentiométre P, de 47 k(2. Ce poten-
tiométre dit de «sensibilité » dose
'amplitude de la modulation pro-
venant du triode téte Q, - Q, - Q, et
évite ainsi de saturer les étages
suivants. Une résistance de 1,5 kQ
relie le curseur de P, 4 la troisiéme
galette du commutateur d’entrée.
Clest sur cette galette que sont
envoyées les modulations des en-
trées Radio et Auxiliaire. Comme
pour l'entrée PU céramique, la
sensibilité de l’entrée Radio est
dosable par un potentiométre de
250 kQ. Un condensateur de
0,22 uF relie le point commun du

commutateur ala basedu quatriéme
transistor, NPN/2N2924 monté er
collecteur commun. Un conden-
sateur polaris¢é de 5 uF sert de
liaison entre I’émetteur de Q, el
un condensateur CT, qui permet
de diriger la modulation sur un
magnétophone en position enré-
gistrement et sur la base de Q;.
également un 2N2924, La modu-
lation disponible sur le collecteur
de Q, peut par une série de com-
mutations passer dans divers fil-
tres, a savoir :

avec le commutateur
CT, : correction physiologique
CT, : filtre d’aiguille
CT, : filtre de rumble

La modulation est appliquée
a la base de Q//2N2924, on la re-
trouve amplifiee sur le collecteur
et un condensateur C,,/5uF sert de
liaison entre cet étage et le contrdle
de tonalité.

La base du transistor Q,/2N2924
est en liaison directe avec la sortie
de ce controle de tonalité. De
méme pour Iémetteur qui est di-
rectement relié a4 la base de Qf
2N2924 et polarisé par une résis-
tance R, /1,2 k0. Q, est monté en
émetteur commun, €t un condensa-
teur de 5 uF sert de liaison entre
son collecteur et I'extrémité du po-
tentiométre de.balance P,. Le cur-
seur attaque I'extrémité du poten-
tiométre de volume P,. Le curseur
est en liaison avec le commuta-
teur CR, dont nous avons déja
souligné les possibilités.

Un condensateur de 0,47 uF
sert de liaison entre le point com-
mun de ce commutateur et le
premier étage de I'amplificateur
de puissance. La modulation atté-
nuée par R,,/4,7 kQ est transmise a
la base de Q,/2N2924, puis ampli-
fitke par Q,, 4 la base de Q,y
2N1890 transistor dattaque de
I’étage amplificateur. I s’agit du
classique étage a symétrie quasi
complémentaire. Nous trouvons
trois diodes en série qui stabilisent
la dérive du courant de repos
de ’étage de sortie. Un potentio-
métre Ra, de 100 kQ permet de
régler le point milieu de I’ampli-
ficateur a une valeur de 29 V.
Un autre potentiométre Ra, de
250 Q fixe le courant de repos des
transistors finals 2N30535.

Puis nous trouvons une paire
de transistors complémentaires
Q,,/2N1890 et Q,,/2N2907 faisant
office d’inverseur de phase et
directement couplés aux 2N3055.

Un condensateur C,/2200 uF
sert de liaison entre Iétage de



puissance et le haut-parleur. Sur
le point chaud de ce haut-parleur,
nous remarquons des résistances
de contre-réaction, R,/33 kQ
reliant la base de Q,,/2N1890,
Ry/10 ke reliant I’émetteur de

'Qy/ 2N2924,

Cet étage de puissance est pro-
tégé contre les surcharges par un
dispositif utilisant 2 transistors
2N2924. 11 s’agit d’un bistable
dont nous allons expliquer le
fonctionnement.

A Tétat normal, le premier tran-
sistor 2N2924 est bloqué, sa po-
larisation de base étant trop faible.
La tension collecteur est alors
pratiquement égale a Val et la
résistance R,y polarise la base de
Q,/2N2924 de fagon a rendre ce
transistor conducteur. Lors d’une
surcharge, la tension d’¢metteur
de Q,, augmente, entrainant une
augmentation de la tension de base
du premier 2N2924 qui va se
débloquer. La tension collecteur
tombe alors a une valeur trés
faible, abaissant le potentiel de
la base de Q, a une valeur infé-
rieure a celle de I'émetteur, Q,
est alors bloqué, supprimant la
modulation aux étages de puis-
sance.

En fonctionnement normal, le
deuxiéme 2N2924 est débloqué
grace a la résistance de 56 kQ
placée entre collecteur et base de
ces deux 2N2924,

L’alimentation se compose d’un
transformateur ayant un seul en-
roulement secondaire. Cette ten-
sion est redressée par un pont
formé de 4 diodes 42R2. Cette
tension redressée est appliquée a
deux dispositifs régulateurs de

tension identiques, chaque voie

posseéde donc sa propre alimenta-
tion stabilisée.

Nous trouvons en téte un
condensateur de filtrage de
2200 uF atténuant la tension ré-
siduelle. Deux transistors Q,s/
2N1890 et Q,y/2N3055 sont
montés en darlington. La tension
de sortic UAI1 sera pratiquement
égale a la tension de la diode zener
ZX68. Pour bénéficier d’une cer-
taine marge de régulation, il est
indispensable que la tension re-
dressée soit supérieure de quel-
ques volts a la tension de la diode
zener.

Une résistance de 1,2 k) chute
la tension stabilisée UAl a une
valeur de 27 V et une zener ZD30
stabilise cette tension Upa des-
tinée a alimenter le préamplifica-
teur. De méme une résistance de
470 Q va chuter a nouveau ces
27 V pour obtenir la polarisation
du premier étage de I’amplifica-
teur. Cette tension Val est filtrée

par un condensateur chimique de
100 uF.

AVal)

Vere
Ample. 2
71
4740
azy

2245K
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TS 5610

2N3055 (E250)
BOY23B (E150)
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CARACTERISTIQUES
DE L’APPAREIL

— Puissance de sortie nominale
20 W eff. 2 1000 Hz en 8 Q.

— Distorsion

0,19%.

— Distorsion d’intermodulation
0,6 % a 20 W (mesurée avec 50 Hz
et 6 000 Hz dans le rapport 1 a 4).

— Réponse de quelques Hz a
100 kHz a 1 dB.

— Action des correcteurs :
+ 18dB a 40 Hz
+ 18dB a 20 kHz

— Correcteurs physiologiques :
+6dBa40Hz- + 5dBa 10 kHz.
— Filtre passe-bas :
— 4 dB a 10 kHz - — 12 dB a
20 kHz.

— Filtre passe-haut :
—5dB4a440Hz-—10dBa20 Hz

— Sensibilité pour 30 W eff. a
1000 Hz :

@ Micro : 1 mV sous une impé-
dance de 47 kQ.

@ PU magnétique : 1 mV sous
une impédance de 47 kQ.

® PU céramique

harmonique

réglable

entre 50 mV et 2 V sous une
impédance de | MQ.

@ Radio : réglable entre 90 mV
et 2 V sous une impédance de
100 kQ.

@ Auxiliaire : 90 mV sous une
impédance de 100 kQ.

@ Magnétophone : 150 mV sous
une impédance de 47 kQ.

@ Niveau de sortie pour enre-
gistrement magnétophone : 100 mV
sous une impédance de 1 kQ.

— Diaphonie Supérieure a
60 dB.

— Bruit de fond par rapport a
20 W

@ PU magnétique (entrée char-
gée) : — 65 dB pour une sensibilité
de 1 mV.

@ PU céramique : — 65 dB.

@ Radio : — 70dB.

@® Micro : — 65 dB pour une
sensibilitt de 1 mV (entrée char-
gée).

Cet amplificateur par ses per-
formances, sa réserve de puis-
sance et son esthétique recherchée
tentera les amateurs de Hi-Fi dif-
ficiles.

D.B.

LE BRIGCOLEUR

BIMESTRIEL

Le magazine de I'"homme moderne qui sait
tout faire

vous propose au sommaire du n° 69
(Septembre-Octobre) :

® SEJOUR A TRANSFORMATION

® POUR ECLAIRER VOS PIECES SOMBRES
® POSE DES TAPIS DANS LES COULOIRS ET ESCALIERS
® VOTRE CAVE NE DOIT PAS ETRE UNE PLACE PERDUE

® UN JARDIN DE SALON
® SEPTEMBRE AU JARDIN
® £ECHEC AUX VOLEURS

® TRANSFORMATION D'UNE CHAUDIERE A CHARBON EN CHAU-

DIERE A GAZ

® MEUBLE PUPITRE ET TABLEAU NOIR ESCAMOTABLE

*

Des trucs, des idées astucieuses, des conseils pratiques.

QUE DE TRACAS ET DE...

DEPENSES EVITEES.

Je joins 3 F en timbres

I LE BRICOLEUR (AH-S.A.P.), 43, rue de Dunkerque I
Paris (10°)

I NOM . . .. _PRENOM ___ l

| ADRESSE |
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UNE QUALITE QUI FAIT L'UNANIMITE

E 100 - 12 dlodes, 32 transistor
20 W eff. par canal &4 1000 Hz

=z X

n-k f—,;’;,;a

OPA20............ 1 056,00 - R

®E100S2 ......... 1 248,00 R
[ @E150s2..... 1 520,00 |

E 150 - 12 dlodes, 32 transistors
25 W eff. par canal 4 1000 Hz

"] ‘.

Sage AP — TUNERS-AMPLIS

oA @ PAT20 .......... 2 096,00
1150 - Ampli-tuner @IS150........... 2 720,00

12 x 25 watts

tuners

Puissance

ik

$12 C - tuner FM + Décodeur
14 diodes, 17 transistors

O TUNERAM......... 816,00
e ® TUNER AM/FM .. ... 2 300,00

- ® S12C. ... ..... 992,00

S 25C - tuner FM + Décodeur ® S25C . ...l 1.344,00
14 diodes, 23 transistors ® CAISSON .......... 1 408,00
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